
KT602 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: ZSRR 

Wykouanie: tranzystor krzemowy dyfuzyjny n-p-n 
średniej mocy w.cz., w hermetycznej obudowie 
metalowej 

Zastosowanie: układy generacyjne i wzmacnia-
jące w urządzeniach powszechnego użytku 
Typy podobne: BF108, BSY55, BSY56, BSY87/88 

Wartości charakterystyczne1' 

KT602A КТ602Б KT602B КТ602Г 

ICBO 70 70 przy Uc = 80 V 

ICBO 70 70 przy U с = 120 V 

IcER 100 100 [хА przy Rbe = 10 O, Uc = 70 V 

IcER 100 100 (AA przy Rbe = 10 П, Uc = 100 V 

LrCBO 120 120 80 80 V przy tj 5C 70°C 

UcEsat 3 3 3 3 V przy / c = 50 шА, IB — 5 m A 

Uebsui 3 3 3 3 V przy I c = 50 mA, IB — 5 mA 

Cc 4 4 4 4 pF przy Uc = 50 V, / = 2 MHz 
Ce 25 25 25 25 PF przy UE = 0, / = 2 MHz 
rb'b С с 300 300 300 300 ps przy Uc = 10 V, Ic = 10 mA, 

/ = 2 M H z 

f x 150 150 150 150 MHz przy Uc = 10 V, Ic = 25 mA, 
/ = 100 M H z 

'<21E 20-r 80 3=50 15-7-80 > 5 0 przy U с = 1 0 V, IE = 10 mA 

Wartości graniczne 

/с max 75 75 75 75 mA ^EBO max4' 5 5 5 5 V 
I CM max 500 500 500 500 m A P 5) * Tot max 2,8 2,8 2,8 2,8 W 

max 80 80 80 80 mA It j~tl max 5 5 5 5 °c/w 
^CEK max2) 100 100 70 70 V ' j max 120 120 120 120 °c 
^CER max 3 ) 50 50 35 35 V *amb 40-7-+ 85 °c 
» tamb = 20°C (±5°) 
-> RB < 1 kQ, tj 70°C 

RB--SI Ш , Ij = 120°C 
•»> — 40°C +120°C 
5> z dodatkowym chłodzeniem, tease 20°C 
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Rys. 1-1352. Charakterystyki wejściowe Rys. 1-1353. Charakterystyki wyjściowe 

Rys. 1-1354. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu emitera 

Rys. 1-1355. Zależność modułu współczyn-
nika wzmocnienia prądowego od prądu 

emitera 
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Rys. 1-1356. Zależność pojemności kolektora 
od napięcia kolektor-baza 

Rys. 1-1357. Zależność prądu zerowego ko-
lektora od temperatury otoczenia 


